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[57]申請專利範圍
1.　一種具有多重電源區域積體電路之靜電放電防護電路，包含：一第一 ESD保護元件，耦
接於一第一電源供應線和一第一地線之間；一第一內部電路，具有耦接於該第一電源供

應線的一第一端；一第一開關，耦接於該第一內部電路的一第二端以及一第二地線之

間；以及一第一 ESD偵測電路，耦接於一第二電源供應線以及該第二地線之間，耦接於
該第一開關，用以偵測一靜電放電訊號，並在該靜電放電訊號產生時，使該第一開關不

導通；一第二內部電路，耦接於該第二電源供應線以及該第一地線之間；以及一第二 ESD
保護元件，耦接於該第二電源供應線以及該第二地線之間。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，更包含：一第二開關，耦接於該第一
內部電路的該第一端以及該第一電源供應線之間；以及一第二 ESD偵測電路，耦接於該
第一電源供應線以及該第一地線之間，耦接於該第二開關，用以偵測一靜電放電訊號，

並在該靜電放電訊號產生時，使該第二開關不導通。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該第一開關係為一 NMOS，且該
第一開關的一基體係直接連接於該第一開關的一源極以及該第一開關。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電保護電路，其中該第一開關具有一深層 N型佈植
層(Deep N Well)。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該第一開關係為一 NMOS，且該
第一開關的一基體係直接連接於該第一地線。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，更包含一第二開關，耦接於該第一內
部電路的該第一端以及該第一電源供應線之間，亦耦接於該第一 ESD偵測電路，該第一
ESD偵測電路在該靜電放電訊號產生時，使該第二開關不導通。

7.　一種具有突發性電流防護機制的積體電路，包含：一第一欲保護電路，具有耦接於一第
一電源供應線的一第一端；一第一開關，耦接於該第一欲保護電路的一第二端以及一第

二地線之間；一第一突發性電流偵測電路，耦接於一第二電源供應線以及該第二地線之
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間，耦接於該第一開關，用以偵測一靜電放電訊號，並在該靜電放電訊號產生時，使該

第一開關不導通，以及； 一第二欲保護電路，耦接於該第二電源供應線以及該第一地線
之間。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，更包含：一第二開
關，耦接於該第一欲保護電路的該第一端以及該第一電源供應線之間；以及一第二突發

性電流偵測電路，耦接於該第一電源供應線以及該第一地線之間，耦接於該第二開關，

用以偵測一靜電放電訊號，並在該靜電放電訊號產生時，使該第二開關不導通。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，其中該第一開關係
為一 NMOS，且該第一開關的一基體係直接連接於該第一開關的一源極以及該第一開
關。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，其中該第一開關具
有一深層 N型佈植層(Deep N Well)。

11.   如申請專利範圍第 7項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，其中該第一開關係
為一 NMOS，且該第一開關的一基體係直接連接於該第一地線。

12.   如申請專利範圍第 7項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，更包含一第二開
關，耦接於該第一欲保護電路的該第一端 以及該第一電源供應線之間，亦耦接於該第一
突發性電流偵測電路，該第一突發性電流偵測電路在該靜電放電訊號產生時，使該第二

開關不導通。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，更包含：一訊號傳輸路徑，耦接於該
第一內部電路以及該第二內部電路之間。

14.   如申請專利範圍第 7項所述之具有突發性電流防護機制的積體電路，更包含：一訊號傳
輸路徑，耦接於該第一欲保護電路以及該第二欲保護電路之間。

圖式簡單說明

第 1a、1b、2a、2b、3a、3b圖以及第 4圖分別繪示了根據本發明之實施例的具有多重電
源區域積體電路之靜電放電防護電路之電路圖。

第 5圖繪示了第 1a、1b、2a、2b、3a、3b圖以及第 4圖所示之電路的開關之示範性詳細
結構。

第 6圖繪示了第 1a、1b、2a、2b、3a、3b圖以及第 4圖所示之電路的 ESD偵測電路之示
範性詳細結構。

第 7圖繪示了使用第 5-6圖所示之結構的具有多重電源區域積體電路之靜電放電防護電路
之電路圖。

(2)

- 7236 -



(3)

- 7237 -



(4)

- 7238 -



(5)

- 7239 -



(6)

- 7240 -



(7)

- 7241 -



(8)

- 7242 -



(9)

- 7243 -


